3.1. Programmierbare Nur-Lese-Speicher (PROM)

3.1.6. 4 kByte EPROM U2732C - Zugriffszeit U2732C 35 350 ns
. U2732C45 450 ns
TGL 43 809 U2732C55 550 ns
— einfache Programmierung, byteweise mog-
Vergleichstypen lich : .
2732  Intel — geringe Leistungsaufnahme
(2732 A mit 21 V Programmierspannung) - — TTL-kompatible Ein- und Ausgédnge
Ubersicht — Arbeitsweise voll statisch
- organisiert mit 4096 Worten zu 8 bit, voll — 5V Stromversorgung
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Ubersichtsschaltplan
Tabelle 1 Grenzwerte /
_Parameter * Symbol Werte Einheit
Betriebstemperatur A 0 bis 70 °C
Lagerungstemperatur Gy —55 bis 125 °C
Ein-/Ausgangsspannun- U, Uy -0,5 bis 6,5 v
gen
Programmierspannung  Upp —0,5 bis 26 A%
Verlustleistung Py max. 1,5 _ w
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3. Speicher

Tabelle 2 Betriebsarten
(Ucc=5V; Uss=0V)

Modus CE OE/Up; DO bis D7
(AnschluBl) (18) (20) 9-11,13-17)
lesen U Uy Datenausgabe
nicht ausgewihlt Up Un hochohmig
ruhend Uy X hochohmig .
programmieren Un Upr Dateneingabe
programmieren gesperrt U Usg hochohmig

Tabelle 3 Kapazitiiten
(8.=25°C; f=1MHz)

Parameter Symbol max. Ein-

heit
Eingiéinge (auBSer An- C, 6 pF
schiuB 20) ’ .
Eingang AnschluB 20 Cjy 20 pF
Ausgang - Co - 12 pF
Tabelle 5 Dynamische Kennwerte
Parameter Symbol 2732-35 2732-45 2732-55 Einheit

min.max. min.max. min.max.

Verzégerung Adressen/ tavDy - 350 L 450 - 550 ns
Ausgang
Verzogerung CE/Ausgiinge tcipy - 350 - 450 - 550 ns
Verzogerung OE/Ausgidnge tcipy - 120 - 120 - 120 ns
Verzégerung OE/hoch- tcHDZ 0 100 0 100 0 100 ns
ohmig .
Verzdgerung CE/hoch- tcunz 0 100 0 100 0 100 s
ohmig
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3.1. Programmierbare Nur-Lese-Speicher (PROM)

Tabelle 4 Statische Kennwerte

Parameter Symbol min. max. Einheit Bedingungen
Betriebsspannung Ucc 4,75 5,25 A\
Eingangsspannung Uy -0,3 0,8 A"
L N !
Eingangsspannung Uy 2,0 Ucc+1 A’
H auBer AnschluB3
20
Eingangsspannung  Uppo 2,0 Ucc v
H AnschluBl 20 (Le-
sen) .
Eingangsreststrom I 0,01 mA Ui=55V; Uc=4,75V
auBer AnschluB 20 K
Eingangsreststrom  Ij3 1 mA  UP=UPkg= 55V;
(20) Ucc = 4,75 A\’
Ausgangsleckstrom I 10 HA Uc=55V
Stromaufnahme ru- Iocr - 30 mA :
hend
Stromaufnahme ak- I¢c; - 180 mA
tiv
Ausgangsspannung Ugp - 0,45 v Uc=4,75V; I5.=2,1mA .
L
Ausgangsspannung  Ugy 2,4 - \'A Uec=4,75V;
H /. Ion = —400 pA
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3. Speicher

Tabelle 6 Programmierbedingungen (8, =251 5°C; Ucc =5Vt 5%; Upp=25VE1V)
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i’arameter ' Symbo'l min. typ. max. Einheit
Adressenvorhaltezeit - taveL 2 - - us
OE-Vorhaltezeit teupL 2 ~ - us
Datenvorhaltezeit toveL 2 - - us
Adressenhaltezeit touax 0o - - - us
Datenhaltezeit teupx 2 - - us
Verzogerung CE-Ausgang hochoh-  tcypzp - - 120 ns
mig’

Programmierimpulsdauer teuen 45 50 55 ms
Upp-Anstiegszeit tpan 50 ns
Upp-Setzzeit L - teLcL 2 us
pr'setzzeitH . teucL 2 MuS
Programmierung -

- Nach der Auslieferung sowie nach. Jedem L6- A7 E uce
schen haben alle 32768 bits des EPROM H- ‘

Pegel. Die Programmierung geschieht durch A6 [z 23] a8
Einschreiben des L-Pegels. Die Betriebsart
Programmierung stellt man ein, indem A5 [3] [22] A9
251 1V an Upp gelegt wird. Danach werden
Adressen und Daten angelegt. Mit einem A% E E AN
50-ms-Impuls (TTL-LOW-Pegel)-an CE ge- -
schieht die Programmierung der ausgewihl- A3 E EOE’UPR
ten Speicherzelle. Der Speicherinhalt wird

0 Of A2 [ 6 19 | A1
mit einer UV-Strahlung von etwa 254 nm E A0
und 15Ws/cm geldscht, Loschzeit etwa 44 E 18 |CE
15 min. ~
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3.1, Programmierbare Nur-Lese-Speicher (PROM)

Programm -
Programm kontrolie
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Bild 4 Programmierbedingungen

129



